
HTLa ; GC 100 (D Germanium-pnp-Legierungstransistor CS 

Der NF-Transistor GC 100 (alte Bezeichnung OC 870) ist ein legierter Ge-pnp- 
Flächentransistor in der Bauform A 1 nach TGL 11811 (entspricht z& TO-18- 
Gehäuse). Der Transistor ist für den NF-Bereich bestimmt, wobei dieses Bau- 

element als Vorstufentransistor mit höheren Anforderungen an die Grenz- 
frequenz ausgelegt ist. 

Statische Kennwerte (für $a = 25°C —5 grd) 

Kollektorrestströme 

—lcso=1,5< 154uA bei 
—lcso= 50< 500uA bei 
—lceo = 55< 8004uA bei 

Emitterreststrom 
—le80o = 50< 500 4A bei —Ugg = 15V 

"c/"’? I } 

{vu 7 \ s 
| } —+ P =30 mW 

Aa 
Parameter *+ 

—— N 
- + LA 807 

I 7 | 7 1 Abmessungen 

N H— Bauform A 1 nach TGL 11811 
L\‚ 

[E 7 E 
[ \ L, 

E K 

— L4 20 
| ıua nın In I E 
} —_0 857 

ZlB/HA — I 
120 ] 80 4 U 6 1 

an 

JL 
LL_ Mittlere Kennlinien x 

Mittleres Kenn- Vce 1V für &a =.25 °C 
linienfeld in L 
Emitterschaltung 

Masse 0,4 g 
Rauschmaß 

F=14< 25dB 
bei —Uce = 1V —c =0,2mA 

fm 1 kHz Af = 1kHz 
Rı =500Q 
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Vierpolwerte in Emitterschaltung 

(bei —Uce =6V, —c =2mA) 
=1kHz 

06 (0,2...5kQ) 
41074< 30 - 1074 
56 — <200uS 

hz1e = 18...35 Stromverstärkungsgruppe a | 
29...55 Stromverstärkungsgruppe b 
45...88 Stromverstärkungsgruppe c 
>72 Stromverstärkungsgruppe d Il 

- d Wärmewiderstand Rıy>1 % 

Grenzwerte (für 92 = 45°C) 

—Uc8o =15V —e 
Z =10V 

_IB 

d =75°C 
dı =65°C 

Grenzfrequenz in Basisschaltung 

frz1p = 2,1 > 1 MHz 
bei —UE =6V 

fm =1MHz 
—lIc=0,5mA 

fo = 0,1 MHZ 

Bestellbezeichnung für einen Transistor der Stromver- 
stärkungsgruppe 45...88: Transistor GC 100c. 

Anwendung 
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Kollektoremitterspannung als Funktion des äußeren Basis- 
emitterwiderstandes 

Dimensionierung der Schaltung 
Rı = 100 KkQ Einstellregler 

N 10 kQ 
Transistorzählgerät 860Q 

Zum Zählen von Gegenständen, z. B. von Fertigungsteilen, die auf einem Z 1210 
Montagefließband laufen, kann eine elektronische Zählvorrichtung mit Foto- 6.8KQ 
diode und Transistoren verwendet werden. Beim Verdecken der Lichtquelle 6800 
(Glühlampe) ändert sich der Fotostrom der Fotodiode. Der durch den Transi- 20 kQ 
stor T1 verstärkte Spannungsimpuls regt einen bistabilen Multivibrator 20kQ 
(Transistoren T2, T3) an. An diesen ist über eine mit T4 bestückte Ver- 6,8KQ 
stärkerstufe ein Relais oder direkt ein mechanisches Zählwerk angeschlossen. 1.2kQ 
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Technische Daten 

Betriebsspannung .......... 6V 
Aufgenommener Strom ..... 5 mA (im Ruhezustand) 

30 mA (bei Lichtunterbrechung) 
Zählgeschwindigkeit ....... durch das mechanische Zählwerk begrenzt 

Betriebstemperatur......... u 45°C 

NF-Verstärker des Taschenempfängers „„Mikki‘“ 

Die Zwischenfrequenz wird mit der Germaniumdiode gleichgerichtet und die 

NF-Spannung dem Transistor T 1 direkt zugeführt. 
Über den Spannungsleiter R4/Rz erhält T 1 die Grundbasisspannung. Das HF- 
Signal erzeugt einen zusätzlichen Diodenrichtstrom, der den Transistor T1 

zusätzlich entsprechend der Größe der HF-Spannung steuert und über R3 die 
Regelspannung für die Schwundreglung erzeugt. 
Die Gegentaktendstufe ist als eisenlose Brückenschaltung aufgebaut. Die Laut- 
sprecherspule mit Z = 8 bildet den Arbeitswiderstand der Endstufen- 

transistoren. Die NF-Ausgangsleistung ist — 50 mW bei einem Klirrfaktor 
K = 10%. 
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Stückliste 

Cı = 30nF Rı = 82kQ Ra = 3900 

C2 = 30 nF R2= 57kQ Ra = 470Q 

C3 = 30 nF R3 = 8200 Rıo = 3900 

Ci= 5pF Rı= 5kQ 

Cs = 20 UF Rs = 2200 T1 = GC 100 

C6 = 20 UF Re= 56 kQ T2 = GC 100 
D = OA 625 h= 47 T3/T4=2>x6GC121 
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